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materijala



dica je dugog 1 skupog

, KOJI su serazvijali hiljadama
voriti u kratkim vremenskim
Ju precizno odrel.ene osobine,
nihurel aja.

U Razvoj novih kristalnih 1 polikristalnin materijala u velikom je rezultat
brojnih fundamentalnih i eksperimentalnih istragivanja funkcionalnih
vezaopdge gemeprognoze

tehnologija- struktura - svojstvamaterijala,



kompozitnih materijala,
ernije tennologije, koje se
nologija do najmodernijih
aziraju seu osnovnomna
pojedinih komponenti,
faza i odgovarajul ih
dijagrama stanja, a samim tim | na poznavanju njinhovih
dubljin strukturnih nivoa.
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Principi prognoze svojstava materijala



aunapred zadatim osobinama,
ture materijalnin sistema, od
Istala.

nige hijerar hiju strukture .

kturni ) u odnosu na rapodelu
onstituente, te egzistenciju u
ogranil enomobimu urelenih podstruktura,.



kompleksu nauke o materijalima
nje vige nivoa go dopuga da se
oe mikro, kristalnoj, atomskoj i

loni) imaju makrostrukturu .

stoji mikrostruktura koja je
uentima kao go su: granice zrna,

pore, domeni.

U Svaki element mikrostrukture odlikuje se odrelLenom atomskom
strukturom : dislokacije, povrgnski defekti i tal kasti defekti.

U Nakon nje dolazi kristalna struktura, pa elektronska struktura .
U Moge se takole, razmatrati i struktura atomskih jezgara kristala.

Mel.utim, saizuzetkom nekoliko specifi nih primena elektronski nivo
sasvimje dovoljan zarazmatranje svojstavasupstanci
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